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折射率色散效应对晶体硅太阳电池反射率的影响 
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摘要  为了分析色散效应对晶体硅太阳电池反射率的影响，在考虑材料折射率色散效应的情况下，运用光学干涉
矩阵计算了具有SiO2单层减反射膜和MgF2/ZnS双层减反射膜晶体硅太阳电池的反射率与波长的函数关系，并与实
验结果和未考虑色散效应的计算结果进行了对比分析.结果表明：考虑折射率色散效应的计算结果与实验测量数据
完全相符，而未考虑折射率色散效应的计算结果与实验测量数据相差较大，最大差值分别为21.5％和16.9％. 
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